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XC6138 : ⾼耐圧センス端⼦分離遅延付電圧検出器

 代表特性
動作電圧 : 2.2V ~ 6.0V (絶対最⼤定格: 6.6V)
SENSE⼊⼒電圧 : 0V ~ 76.0V (尖頭電圧: 90.0V,≤400ms)
検出電圧範囲 : 2.3V ~ 20.0V
解除電圧範囲 : 2.5V ~ 24.0V
ヒステリシス幅 : 5 ~ 50% (セミカスタム)
低消費電流 : VDD: 0.5μA

VSEN: 0.15μA@VSEN=12V
⾼精度 (検出) : ±1.5% (Ta=25℃), ±3.0% (全温度)
⾼精度 (解除) : ±1.5% (Ta=25℃)
検出電圧温度特性 : ±50ppm/℃
出⼒形態 : CMOS, Nchオープンドレイン
出⼒論理 : 検出時 ”L” / 検出時”H”
解除/検出遅延時間 : 10.0ms (Cd=0.01μF)

※解除/検出の時間⽐は選択可
パッケージ : SOT‐25, DFN1515‐6A
動作温度範囲 : ‐40℃ ~ 125℃ (Tjmax=150℃)

 代表標準回路

 パッケージ
DFN1515‐6A                              SOT‐25
(1.5x1.5x0.38mm)                                (2.8x2.9x1.3mm)

 標準品番

上記以外の品番に関しては、お問い合わせ下さい。

検出(VSEN)端⼦最⼤印加電圧76V / 超低消費 VSEN 0.15µA, VDD 0.5μA / 広いヒステリシス幅を⽤意
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5.5%5.8V5.5V0 : 1.000Active HighCMOS outputXC6138BH7D
USB / 5V

5.0%4.2V4.0V1 : 0.000Active LowNch open drainXC6138NA37
5.0%6.3V6.0V

1 : 0.000Active LowNch open drain

XC6138NA94Li-ion 2cell
5.6%9.5V9.0VXC6138NAM1Li-ion 3cell
8.3%13.0V12.0VXC6138NAP0Li-ion 4cell
6.7%16.0V15.0VXC6138NAPPLi-ion 5cell
5.0%10.5V10.0V

1 : 0.000

Active LowNch open dain

XC6138NANL

12V

5.3%10.0V9.5VXC6138NAN0
29.3%9.7V7.5VXC6138NARJ
5.3%10.0V9.5V

1 : 0.125
XC6138NCN0

29.3%9.7V7.5VXC6138NCRJ
5.7%9.2V8.7V1 : 0.000XC6138NAL6

5.3%10.0V9.5V
1 : 0.000

Active LowCMOS output

XC6138CAN0
1 : 0.125XC6138CCN0

29.3%9.7V7.5V
1 : 0.000XC6138CARJ
1 : 0.125XC6138CCRJ

8.3%13.0V12.0V
1 : 0.000Active LowNch open drain

XC6138NAP0
15V

30.0%13.0V10.0VXC6138NARZ
6.3%17.0V16.0V

1 : 0.000Active LowNch open drain
XC6138NAPZ

20V
17.2%17.0V14.5VXC6138NAPN
5.0%21.0V20.0V

1 : 0.000Active LowNch open drain

XC6138NAQZ

24V
5.3%20.0V19.0VXC6138NAQT
29.0%20.0V15.5VXC6138NASY
5.7%18.5V17.5VXC6138NAQE

VDD

VSEN

Cd/MRB

RESETB/
RESET

VSS

Power Supply for IC
(2.2V~6.0V)

MCU

Vpull

RESET 
Switch

XC6138

Monitoring Line
  ex) 12V/24V
        Li-ion multi-cell
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XC6138 : ⾼耐圧センス端⼦分離遅延付き電圧検出器

 12V/24V ラインや多セル Li電池を直接監視に適した、⼩型/超低消費な電圧検出器
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②各電源ソースに
最適な検出/解除電圧

 12V/24V/Li多セル各々に適した
標準電圧をラインナップ

 電源変動を考慮した検出と解除の
電圧組み合わせ

 検出/解除それぞれに遅延設定可

⾼耐圧センス端⼦分離
遅延付電圧検出器

XC6138

②

①⾼耐圧直接監視
“76V ⼊⼒” “分割抵抗不要”

 抵抗不要による⾼精度
 スタンバイ時の産業⽤デバイスや

Li 電池機器の低消費要求に対応
 90V@400ms サージ対応

①

⾼耐圧直接監視による⾼精度/低消費/省スペース
に加え、125℃対応/90Vのサージ耐圧対応
 PLC他 FAの各種機器/センサモジュールに

起動時の解除電圧と、低下時の検出電圧に
差を持たせたラインナップを⽤意
 電圧変動の⼤きな電源ラインにも対応

12V電源ライン監視例

RF / センサー

Primary
Step‐down DC/DC

VSEN分離 RESET
XC6138C RESETB

Cd/MRB

低消費MCU

VDD

POR or I/O

3.3V
300mA

VSEN

12V/24V

または
それ以上

VDD

マニュアル
リセット⽤

プッシュボタン

RESETB
出⼒

1次側
⼊⼒電圧

10V

7.7V 検出電圧 : VDF

解除電圧 : VDR

tDF検出遅延解除遅延 tDR

ヒステリシス

⽴ち上がり ⽴ち下がり
12V

FA/産機⽤
検出/解除電圧
を組合せ

⾼耐圧
分割抵抗不要
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XC6138 : 応⽤ブロック図⼩型産機センサー電源
 12V/24V またはそれ以上の⼊⼒各種⼩型機器・モジュール : 産機センサー / IoT
 VSEN端⼦⾼耐圧 XC6138で直接監視

12V/24V ~ DC電源から、抵抗分割無しで直接監視
・検出精度向上、消費電流削減
・部品点数削減 = 故障率低減、省スペース

⼤きな検出 / 解除の電圧差 (ヒステリシス) を⽤意
・変動の⼤きな⼊⼒電源ラインに対応、安定動作に貢献
・12V/24V 電源ラインに最適な検出 / 解除電圧の
組み合わせをラインナップ (標準電圧)

解除 / 検出遅延とマニュアルリセット機能
・Cd端⼦への外付けコンデンサで調整可

【従来 IC】VSEN端⼦に分割抵抗が必要
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RF / センサー

Step‐down DC/DC

VSEN分離 RESET
XC6138C

RESETB

Cd/MRB

低消費MCU

VDD

POR or I/O

3.3V
300mA

VSEN

12V/24V

または
それ以上

マニュアルリセット⽤
プッシュボタン

VDD

VSEN分離 RESET
XC6118C

XC6134C (Hys Adj.)

Cd
(HYS)

VSEN

Cd

RF / センサー

Step‐down DC/DC

RESETB

低消費MCU

VDD

POR or I/O

3.3V
300mA12V/24V

または
それ以上

VDD

分割抵抗

RESETB
出⼒

1次側
⼊⼒電圧

10V

7.7V 検出電圧 : VDF

解除電圧 : VDR

tDF検出遅延解除遅延 tDR

ヒステリシス

⽴ち上がり
(解除)

⽴ち下がり
(検出)

12Vライン監視例

解除︓動作に必要な電圧までの⽴ち上がりを待つ
検出︓電圧変動によるリセットを避け、かつ、必要な動作電圧を確保

12V
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XC6138 : 標準品番リスト
 各電圧(電源ソース)に対応する標準品番⼀覧

※1本製品は Cd端⼦の外部容量⼀つで解除/検出遅延を実現します。
記載の⽐率は解除 : 検出遅延時間の⽐で、0 は遅延が付かないことを意味します。

※2 ヒステリシスが⼤きい品番は、電源ラインのインピーダンスが⼤きい場合や、モーター駆動等
で電圧変動が⼤きい場合に、機器の動作を維持できるよう検出電圧を低く設定したものです。
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Output
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Output
Configuration

Product
Number

Supposed
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5V 過電圧検出 (OVP)5.5%5.8V5.5V0 : 1.000Active HighCMOS outputXC6138BH7D
USB / 5V

5V 電圧低下検出5.0%4.2V4.0V1 : 0.000Active LowNch open drainXC6138NA37
Li-ion 2cell 下限検出 (3.0V/cell)5.0%6.3V6.0V

1 : 0.000Active LowNch open drain

XC6138NA94Li-ion 2cell
Li-ion 3cell 下限検出 (3.0V/cell)5.6%9.5V9.0VXC6138NAM1Li-ion 3cell
Li-ion 4cell 下限検出 (3.0V/cell)8.3%13.0V12.0VXC6138NAP0Li-ion 4cell
Li-ion 5cell 下限検出 (3.0V/cell)6.7%16.0V15.0VXC6138NAPPLi-ion 5cell
12V 電圧低下検出5.0%10.5V10.0V

1 : 0.000

Active LowNch open drain

XC6138NANL

12V

12V 電圧低下検出5.3%10.0V9.5VXC6138NAN0
12V×80%で解除, ヒス大29.3% ※29.7V7.5VXC6138NARJ
12V 電圧低下検出, 解除/検出遅延5.3%10.0V9.5V

1 : 0.125
XC6138NCN0

12V×80%で解除, ヒス大, 解除/検出遅延29.3% ※29.7V7.5VXC6138NCRJ
12V×77%で解除5.7%9.2V8.7V1 : 0.000XC6138NAL6
12V 電圧低下検出
12V 電圧低下検出, 解除/検出遅延

5.3%10.0V9.5V
1 : 0.000

Active LowCMOS output

XC6138CAN0
1 : 0.125XC6138CCN0

12V×80%で解除, ヒス大
12V×80%で解除, ヒス大, 解除/検出遅延

29.3% ※29.7V7.5V
1 : 0.000XC6138CARJ
1 : 0.125XC6138CCRJ

15V 電圧低下検出8.3%13.0V12.0V
1 : 0.000Active LowNch open drain

XC6138NAP0
15V

15V 電圧低下検出, ヒス大30.0% ※213.0V10.0VXC6138NARZ
20V 電圧低下検出6.3%17.0V16.0V

1 : 0.000Active LowNch open drain
XC6138NAPZ

20V
20V 電圧低下検出, ヒス大17.2% ※217.0V14.5VXC6138NAPN
24V 電圧低下検出5.0%21.0V20.0V

1 : 0.000Active LowNch open drain

XC6138NAQZ

24V
24V 電圧低下検出5.3%20.0V19.0VXC6138NAQT
24V 電圧低下検出, ヒス大29.0% ※220.0V15.5VXC6138NASY
24V×77%で解除5.7%18.5V17.5VXC6138NAQE
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